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STROKOVNI POTOVANJI

Kakor Ze vedno do sedaj - ved let nazaj - je nasSe
drus$tvo poverilo organizacijo strokovnih ekskurzij na-
Semu sponzorju - INEX potovalna agencija.

Program strokovnih ekskurzij v Muenchen in Pariz je

naslednji:

MUENCHEN PRODUKTRONICA

11.11.87 Odhod iz Ljubljane ob 07. zjutraj izpred Vo-
$njakove (Terminal AA) 14, Potovanje skozi
ljubeljski predor v smeri Beljaka, nato skozi
predor Katschberg, mimo Salzburga v Muenchen.
Namestitev v hotelu, noditev.

2. dan Muenchen - zajtrk, nolitev

12.11.87 Ves dan namenjen ogledu sejma

13.11.87 Muenchen - zajtrk, nolitev
Ves dan namenjen ogledu sejma

4. dan Muenchen - zajtrk

14.11.87 Dopoldne prosto, ob 12. povratek

proti domu: voznja mimo Salzburga, skozi
predor Katschberg, mimo Beljaka in Lju-

belja v Ljubljano.

CENA POTOVANJA je po osebi: 237.000.-

V LENO JE VRACUNANO: - avtobusni prevozi na celotni

relaciji

gostinske storitve (3 nolitve
+ zajtrk v sredi$¢u Muenchna
-~ dvodnevna vstopnica za ogled
sejma

- predor Katschberg

cestnine

- stroski organizacije in vodstva

potovanja

OPOMBA: Cena je prirejena na dan, dne 21.8.1987, po

sedaj veljavnih cenah in sedaj veljavnem deviznem tedaju.
V kolikor bi v tej zvezi pri$lo do kakrsnihkoli sprememb,

se temu ustrezno spremeni cena potovanja.

PARIZ  SALON DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES

16.11. Zbor na letali¥du PLESO/Zagreb ob 10. Odhod
letala ob 11 h 25 na liniji 242 v Pariz. Prihod
v Pariz (Orly) - po opravljenih carinskih for-
malnostih transfer do hotela, namestitev, no-
Citev.

17.11. PARIZ (zajtrk, nolitev)
Ves dan namenjen ogledu sejma.

18.11. PARIZ (zajtrk, nolitev)
Ves dan namenjen ogledu sejma.

19.11. PARIZ (zajtrk)

Do odhoda prosto. Ob 10 h 30 transfer na leta-
1i%8e Orly, odkoder poleti letalo AF/704 v smeri
proti Zagrebu. Prihod na letali§ce Pleso/Zagreb

14 h 20 popoldne.

CENA POTOVANJA PO OSEBI: 345.600.-

V ceni je vralunano: letalski prevoz Zagreb-Pariz-Za-
greb. Gostinske storitve na bazi prenoliSCe+zajtrk,
transfer iz in na letalise v Parizu, vstopnice za
metro (10 kom), vodstvo potovanja ter stroski in or-

ganizacija.
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Dvodnevna vstopnica za ogled sejma N I vradunana v V kolikor bi v tej zadevi priflo do kakrZnihkoli sprememb,
ceno (cca 100 FF in jo bo mozno plalati v dinarjih). se temu ustrezno spremeni tudi cena potovanija.
OB PRIJAVI PREDLOZITI: - obvezno 1 fotografijo

Zeleli bi vas opozoriti, da bi za strokovno ekskurzijo

-~ formular za francosko

X v Muenchen organizirali avtobus z odhodom iz Zagreba,
vizo

. v kolikor bi se prijavilo dovolj interesentov s podrodija
~ francoska viza stane din

8.500.- Hrvatske, Bosne in Hercegovine in ev. Srbije. Najmanj-

- potne liste oddati 10 dni
pred potovanjem zaradi vizi-
ranja.

Se Stevilo je 45 udelezencev. Za realizacijo te variante
bi nam zelo pomagali, &e bi nam vaso udele?bo (z na-

vedenih podrodij) najavili vsaj do 10. oktobra t.l.
OPOMBA : Cena je prirejena na dan, dne 21.8.1987 po

sedaj veljavnih cenah in sedaj veljavhem deviznem tedaju. Pavle Tepina

interexport LiusLiana /i\ Tozo fINEEE X

telefon: 312 995, 327 947,322 581 v POTOVALNA AGENCIJA
telex 31279 yu inexta TRAVEL AGENCY
POSLOVALNICA LJUBLJANA

61000 LJUBLJANA, Titova 25

SYSTEMS ’87 MUENCHEN V CENI JE VRACUNANO:
~ avtobusni prevoz

ODHOD: 19. oktober 1987 ob 7. iz Ljubljane - gostinske storitve po programu (2 prenoli%&i z

Titova 23 zajtrkom v hotelu B - kat., dvoposteljne sobe TWC )

- 1 vstopnica za sejem
POVRATEK: 21. oktober 1987 ob 13. iz Muenchna

- stro8ki organizacije in vodstva potovanja

AVTOBUSNO POTOVANJE ~ 3 dni

PRIJAVE: do 21. septembra 1987
CENA POTOVANJA JE: 163.000.- din (najmanj ptem

40 oseb) CENA IZRACUNANA NA DAN: 22,08.1987
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interexport LsusLiana

/i\ Tozp [INIE X

telefon: 312 995, 327 947,322 581
telex 31279 yu inexta

PRODUCTRONIKA - Muenchen

STROKOVNO DRUSTVO - za MIKROELEKTRONIKO,
ELEKTRONSKE SESTAVNE DELE in MATERIALE - MIDEM
Ljubljana, prireja v organizaciji INEX POTOVALNE AGEN-

CLJE Ljubljana 4 -~ dnevno ekskurzijo v Muenchen.

- PROGRAM POTOVANJA :

11.11.87 Odhod iz Ljubljane ob 07 uri zjutraj izpred
VoSnjakove (Terminal AA) 14. Potovanje skozi
ljubeljski predor v smeri Beljaka, nato skozi
predor Katschberg, mimo Salzburga v Muenchen.
Namestitev v hotelu, noditev.

12.11.87 Muenchen - zajtrk, nodlitev
Ves dan namenjen ogledu sejma

13.11.87 Muenchen - zajtrk, nodlitev.

Ves dan namenjen ogledu sejma.

14.11.87 Muenchen - zajtrk

Dopoldne prosto, ob 12. uri povratek pro-

ti domu: voznja mimo Salzburga, skozi predor

vV POTOVALNA AGENCIJA
TRAVEL AGENCY

POSLOVALNICA LJUBLJANA
61000 LJUBLJANA, Titova 25

Katschberg, mimo Beljaka in Ljubelja v Ljubljano.

CENA POTOVANJA je po osebi:

237.000.-

V ceno je vradunano:

- avtobusni prevoz na celotni relaciji

gostinske storitve (3 nofitve

zajtrk v sredigéu Muenchna

- dvodnevna vstopnica za ogled

sejma
- predor Katschberg

~ cestnine

- stros$ki organizacije in vodstva potovanja.

OPOMBA :

Cena je prirejena na dan, dne 21

.8.1987 po se-

daj veljavnih cenah in sedaj veljavnem deviznem

tedaju. V kolikor bi v tej zvezi priflo do kakrsnih-

koli sprememb, se temu ustrezno spremeni cena

potovanja.

PROGRAMI BODO NA VOLJO od 15.09. dalje

v poslovalnici Inex Ljubljana.

NOVO VODSTVO ETAN

Dne 13. junija 1987 je bila na Bledu seja Predsed-
stva Jugoslovanske zveze za ETAN, na kateri so med
drugim izvolili predsednika in njegovega namestnika
ter imenovali novega generalnega sekretarja in se-

kretariat:

predsednik ETAN: prof. dr. Georgi M. Dimirovski

namestnik: dipl. ing. Dufan Hristovié

generalni sekretar: dipl. ing. Marko B. Marinkovié

¢lani sekretariata:
Jovan Pavlovié

Petar Pravica

Tibor Varadi
Aleksandar Marindié
Vojislav Arandjelovié

Milié Stojié

Dragan Uskokovié
Milivoj Jeladié
Paja Ciner
Ahmed Mandzié
Pavle Tepina

Kosta Cilimarov
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interexport LiusLiana

A Tozp JINNIEX

telefon: 312 995, 327 947, 322 581
telex 31279 yu inexta

ELEKTRONIKA - PARIZ

STROKOVNO DRUSTVO - za MIKROELEKTRONIKO, ELEK-
TRONSKE SESTAVNE DELE in MATERIALE - M I D E M,
prireja v organizaciji INEX PA LJUBLJANA - 4 - dnevno

ekskurzijo v PARI Z

PROGRAM POTOVANJA:

1. DAN Zbor na letalis¢u PLESO/Zagreb ob 10.00.

Odhod letala ob 16.11. 11 h 25 na liniji 242 v Pariz.

nostih transfer do hotela, namestitev, noditev.

2. DAN  PARIZ (zajtrk, noditev)

17.11. Ves dan namenjen ogledu sejma.

3. DAN  PARIZ (zajtrk, noditev)

18.11. Ves dan namenjen ogledu sejma.

4. DAN  PARIZ (zajtrk)

19.11. Do odhoda prosto. Ob 10 h 30 uri transfer

na letaliS¢e Orly, odkoder poleti letalo AF/704 v sme-
ri proti Zagrebu. Prihod na letaliSCe Pleso/Zagreb

14 h 20 uri popoldne.

Prihod v Pariz (Orly) - po opravljenih carinskih formal-

T
4 POTOVALNA AGENCIJA
TRAVEL AGENCY

POSLOVALNICA LIUBLJANA
61000 LJUBLJANA, Titova 25

CENA POTOVANJA JE PO OSEBI: 345.600.-

V ceni je vralunano: letalski prevoz Zagreb-Pariz-
Zagreb. Gostinske storitve na
bazi prenociice + zajtrk; trans-
fer iz in na letali$le v Parizu,
vstopnice za metro (10 kom),
vodstvo potovanja ter stroski in
organizacija;

Dvodnevna vstopnica za ogled sejma NI vradunana v

ceno (cca 100 FF in jo bo mo#no pladati v dinarjih).

OB PRIJAVI PREDLOZITI - obvezno 1 fotografijo

- formular za francosko vizo

~ francoska viza stane din 8.500

- potne liste oddati 10 dni pred

potovanjem radi viziranja.

OPOMBA : Cena je prirejena na dan, dne 21.8.1987 po
sedaj veljavnih cenah in sedaj veljavnem deviznem te-
&aju. V kolikor bi v tej zadevi prislo do kakrsSnihkoli

sprememb, se temu ustrezno spremeni tudi cena !

Vse informacije na telefon: 061 (327-953 - E Stiglic)

NOVI CLANI DRUSTVA MIDEM

Boris Bastijanié Rade Koncéar ETI

Milivoj Boltuzié Rade Konlar ETI
Dimitrije éajkovski Prirodno matematicki fakultet
Stjepan Crne Rade Kondar ETI

Djuro Koruga Centar za molekul. masine

Ratimir Kuzma Ciguj Iskra Mikroelektronika

Greta Prajdié Rade Kondar ETI

Viktor Sunde Rade Kondar ETI

Ana évajger Iskra CEO

Tomislav Svedek Rade Kondar OOUR ETI

Emilija Tkaldec Tehnoloski fak. sveulilista

Bruno Zak Rade Kondar ETI
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Hybrid Circuits  No. 12 January 1987

Jugoslav Symposium on Electronic Component Develop-
ment and Materials SD-86, September 10-12, 1986

The venue chosen for this important annual event was Otocek ob Krki,
a holiday village in the province of Slovenia half way between Ljubljana
and Zagreb, Here, apart from camping and sporting facilities are two
hotels, the former originally the Castle dating from the 13th century, and
the second chosen to host this event, the Hotel Garni.

There were about 100 attendees mainly from Jugoslavia with guest
speakers from Czechoslovakia, Hungary and the UK. The Conference
consisted of a relatively small number of spoken presentations but, with
60 poster papers which, due to their close proximity to each other and the
bar, caused much lively discussion. The last half day consisted of a
discussion forum on Surface Mounting under the controi of Franc Jan
who also played an important part in organising the event. The
conference and lively social evening were sponsored by ISKRA and, in
particular, the Hipot facility located at nearby Senternej where Franc
Baznik who gave the opening address is managing director. A great many
of the papers emanated from the many parts of ISKRA or from the
Institut Josef Stefan with whom the company has close links, but other
institutes and universities were also well represented.

To the visitor from outside Jugoslavia this was a very worthwhile
opportunity to appreciate some of the background within which this
countny s iadustry works. For example, the outsider does not realise just
how departmentalised the country is, with its very independent provinces
and even languages—the conference instructions were in two. There is
much research activity and interest in Thin Film technology which so far
does not seem to have resulted in a representative amount of production,
Interest in much of the physics on the fringe of Microelectronics is very
evident and conversation can easily drift into some of the less researched
areas.

Due to language probiems it is impossible to give an accurate report on
all that was presented during these two and a half days and to give
authors' names and addresses would be an impossible task. However, for
interest some utles and abstract summaries are given which can be
followed up through Hrbrid Circuits if need be.

This was a happy and informative event and hopefully there will be a
chance to mect presenters and visitors from this country at {ISHM-Europe
1987

Brian Waterfield

Recent Developments of Optoelectranic Components

Some recent developments in the ficld of organic non lacar optic
materials and light sources including sorae new liquid crystai technologies
capable of producing flat computer monitors.

Microstructural Effects of Interdiffusion in Thia Film Components

A description of the peculiarities of interdiffusion in thin films and
wicrostruciural med.fications 1 diffusion zones of thin-film couples.
The changes are reiated (0 miermetallic compound formation and to
diffusion-snduced stresses.

Microstructural Characteristics of Llectrocerantics

A brief review of currently avaJdable methods for microstructural
characterisation ¢f ceiamic materals, with several examples being given
where the magnetic or electrical properties are influenced by porosity,
grain size or grain boundaries.

Corrosion Problems of Electronic Components

Corrosion problems of components, materials and technologies are
classified with respect to specific operaling conditions. Atmospheric
.arrosion of metal coatings in various regions of Jugoslavia with different
ciimates were nvestigated as well as the tarmish mechanism of silver and
sitver alloys when used & .ontact matzrials

Dependence of Plasma Siticon Dioxide Deposition Rates on the Thickaess
of Uaderlying Fiectricully Insulating Thermal Oxide

Insulating films can reduce deposition rates by approximately 25% if
both wafers facing each other in susceptor assembly are insulated from it,
and approximately 15% if only one is insulated.

The Influence of Clesning Method on the Electrical Stability of Hybrid
Circuits

The influence of flux residues was tested and the stability of
contaminated circuits obtained by accelerated humidity testing compared
with circuits cleaned before encapsulation by standard procedures. Auger
electronic spectroscopy was used for determiniig the flux residue.

“Burled Resistors’ Under Muitiisyer Diedocisizs

Thick film resistors were fabricated under multilayer dielectric layers.
The multilayer diclectric materials were based on a mixture of glass and
ceramic and crystallisable glass and ceramic. Due (o reaction between the
resistor and dielectric material during the firing, deviation from nominal
sheet resistivity, and increase in TCR values appeared, but results scemed
to be reproducible and indicated a possible use of resistors produced in
this way.

Problems of Electrical Parameters for Contseting Resistance Flims

A comparison of contacting parameters with three types of resistance
films: thin NiCr films on glass substrates, carbon films on plastic
substrates, and thick cermet films on Al;O, ceramic substrates. Results of
the contact resistance and rotational noise and its dependence on
roughness and quality of contacting surfaces and contact pressure were
measured, as were indirect and direct mechanisms for making contaci.
The influence of surface contamination on contact resistance was studied
using AES analysis. It was found that the results of photoetched metal
foil contact rather than the wire brush were better than 0-2% Rn.

The Application of TGS Semiconductor Gas Sensor for the Detection of
Acetylene

Results of experiments on sensor behaviour in acetylene were given
after a brief review on the physical mechanisms of gas detection and the
resistance response to different combustible gases. The permanent
influence of acetylene on sensor resistance and its sensitivity were
commented upon, ’

The Influence of Overload and Humidity on the Resistance of Different
Types of Protected Thick Film Reslstors

A report on changes found in the resistance of overglazed and organic
protected thick film resistors after short time overload and humidity tesis.

TiN and ZrN Diffusion Barsriers in Microelectronics

Thin films of titanium and zirconiurn nitride were reactive sputter
deposited in a plasma beam apparatus 1o provide diffusion barriers.
Optimal deposition parameters for stoichiometric compounds were
determined as well as the deposition rate, sheet resistivity and the
microstructure of deposited films.

Vapour Phase Soldering

A presentation of the use of vapour phase in attaching SMD
components together with some laboraiory experience and comparisons
with infra-red reflow soldering.

Electricel Properties of RF Sputtered NiCr Thin Filin Resistors With Cu
Contacts

Copper contacts evaporated through metal masks were a low cost
replacement for expensive contacl materials such as gold or palladium
normally used for thin film resistor determination. The thermal
stabilisation of resistors in inert N, atmosphere at 320°C was
investigated, copper having a considerable tendency to oxidise in air at
higher temperatures. As well as the usual clectrical property
measurements, contact resistance of the [NiCr-Cu contact was also studied
using a simple bridge balance technique.

The Development of Ferrite Materlals for Power Applications

A number of ferrite materials for power supplies was studied and
suitable magnetic properties were achieved by a number of selective
compositions using Mn Zn Fe O and with some improvements in the
process.

The Influence of Copper Foll Roughness on its Peel Strength with
Glass/Epoxy Laminate

Three types of copper foil were studied with different matt side
roughness and, for each type of copper foil, peel strengths were given
both on new material and for material previously subjected to thermal
shock.

The Improvement of Magnetic Properties of Anlgetropic Sr-Ferrites

The complete technological procedure of these materials was analysed
with the effects of raw materials and calcining, milling, pressing in 2
magnetic field and firing were examined. By optimising the process, Vfﬂf
betler magnetic properties have been reached at the pilot production
stage.

1987 IEEE MTT-S Internaiional Microwave Symposium

The above event will be held at the MGM Grand Hotel, Las Yegas,
Nevada, on 9-11 June 1987, Papers on topics relating to microwave
theory and technology will be presented by specialists in this field.

Those interested in obtaining further details should contact Robert
Weck, US Army, LABCOM, ETD Lab., SLCET-MH.w, Fort
Monmouth, NJ07703-5000.



PRIPOMBA H TERMINOLOSKEMU STANDARDU

'V glasilu Informacije MIDEM se je pridela hvale vredna
akcija za oblikovanje strokovne terminologije. Tako je
bil v 5t. 2/87 objavijen prvi del jugoslovanskega standar-
da, ki dolola izraze in definicije za digitalno elektroni-
ko. Kakor je akcija druStva v tej smeri pohvalna, pa
nikakor ne gre prezreti sila nespretnega poslovenjenja
pojma, sploéno poznanega s kratico (C)MOS (2.20) in
vseh izvedenk iz MOS. V standardu je namrel kratica
MOS (Metal -Oxide-Semiconductor ) poslovenjena kot
KOVINSKOOKSIDNI POLPREVODNIK. Takoj se postavi
vpraSanje ali to ne pomeni nekaj povsem drugfega kot
angleski izraz. Vsak srednjeSolsko izobraZen Slovenec s
posluhom za materin jezik bo namreé pod pojmom ko-
vinskooksidni polprevodnik razumel snov, kovinski
oksid (InO, SnO...), s polprevodnifkimi lastnostmi.
Kratica MOS pa nasprotno shematidno oznaduje trisloj-
no strukturo kovina-oksid-polprevodnik, pri demer je
pri danasnjem stanju tehnologije polprevodnik obifajno
Si, medtem ko je oksid, ali bolje releno dielektrik, ki
loCuje kovino in polprevodnik Si02. Vidimo torej, da v
strukturi ne nastopa nikjer kovinski oksid. Ce %e po
vsej sili torej hofemo posloveniti pojem MOS, kar pa
sploh ni potrebno, kot vidimo iz analogije za besede
RADAR, LASER, pri katerih tudi nih&e ved ne spraSuje
za pomen posamezne {rke v krati¢nici, je poprej po-
trebno vsaj osnovno poznavanje materinega jezika, saj
lahko nepravilno slovenjenje privede do hudih nev&e&no-

sti. Naprimer, kako bi pa imenovali hipotetitno strukturo

MOS na polprevodnem kovinskem oksidu namesto na si-
liciju? Menda ja ne kovinskooksidni polprevodnik na ko-

vinskooksidnem polprevodniku.

Naj dodam Se nekaj, kar me mudi Ze nekaj let, in to

je terminologija, kakrsna se pojavlja v na$ih dasopisih

in revijah (Delo, ZIT...). V bolj ali manj poljudnih
¢lankih se vse prepogosto govori naprimer o silikon-

skih oblatih, namesto o silicijevih rezinah. Seveda pri-
de do tega z mehaniénim slovenjenjem, WAFER-OBLAT

in nepoznavanjem slovenske kemijske terminologije,

ko se SI(LICON) prevede, namesto v silicij, v SILIKON,
kar pa je oznalba za posebno vrsto plasti®nih materialov,
ki jo v posebni obliki poznajo predvsem zenske s po-
manjkljivimi oblinami. Podobno se zadnje &ase zasle-

di tudi za besedo galijev arsenit, namesto arsenid. Majh-~
na razlika v érki pa pomeni veliko razliko v pomenu,

saj pomeni arzenit sol arzenaste kisline, ki ni nikakr-
Sen polprevodnik in uspe s tak3nim substratom izdelati
uporaben izdelek le "strokovnjakom" v DELOVI prilogi,

namenjeni prikazu znanosti in tehnologije.

Zato predlagam, da druStvo zalne akcijo SirsSe, da
bodo uéinki popolnejSi, nenavsezadnje pa lahko k akci-
ji pritegne tudi jezikovno razsodisfe in ne samo termi-

nolosSko komisijo.

M. Maclek

Iskra Mikroelektronika
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- Iskra Avitomatika

- avtomatizacija Zelezniskega prometa

- avtomatizacija cestnega prometa

- avtomatizacija, daljinsko vodenije in
tekkomumkczcage venergehkn

- najava poZara in zasdita dostopa

- avtomatizacija industrijskih procesov

avtomatizacija in mehanizacija varjenja

- krmiljenje obdelovalnih strojev

- usmerniski in napaialni sistemi ter naprave

- elementi avtomatizacije

Iskra &

Iskra Industrija za avtomatiko
81000 Ljubljana, Stegne 15b

Stegne 15b . tel. 061572 331, telex 31301 yuiskcsa
Kotnikova 6. tel. 061312 322, telex 31168 yuiskbaz




i Iskra mikoelektionika

POLITIKA KAKOVOSTI ISKRA - MIKROELEKTRONIKA

ZA VSAK PROIZVOD ALI STORITEV SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO IZPOLNJEVALI
ZAHTEVE, KI RESUJEJO PROBLEME IN ZAHTEVE NAROCNIKOV.

Te zahteve bomo izpolnjevali brez izjem, v kolikor nam bodo to dovol jevale

razvojne moznosti in tehnoloSka oprema.

PRI VSAKEM OPRAVILU SE BOMO POTRUDILI, DA GA BOMO DOBRO OPRAVILI
ZE PRVIC.

RAVEN KAKOVOSTI

Programi zagotavljajo kakovost v IME in s tem posredno morajo tudi vsi v
Mikroelektroniki narejeni proizvodi ustrezati mednarodnim zahtevam po MIL
STD 883 C. Na trzisce poSiljamo le preizkuSene izdelke. Ti izdelki morajo
ustrezati tudi trzno sprejemljivi kakovosti, ki jo postavljajo kupci izraZeni
v FIT ali ppm, pri Cemer je maksimalni povpreéni FIT 500. Posamezne konkretne

¢iljne vrednosti dolocajo sporazumno Iskra Mikroelektronika in naroéniki.

OBVLADOVANJE KAKOVOSTI
Jje osnovno dolocilo trZne politike Mikroelektronike.
KAKOVOST-CENA-ROK DOBAVE so osnovni parametri dolgorodne poslovne usmerjenosti.

Vse sluzbe sprejemajo v okviru teh nadel svoje podrobne programe za obvladevanje

kakovosti. Podrobnosti obvladovanja in zagotavljanja kakovosti so zbrane v

posebni publikaciji, ki je namenjena poslovnim partnerjem.

OMEJITVE
Proizvod ali storitev, ki ne odgovarja postavljenim zahtevam, ne sme
zapustiti tovarne, e to ni s kupcem posebej in pisno dogovorjeno in

oznaceno na izdelku.




VODIKOV PEROKSID H,0, 30 ut %

Kvaliteta: Vsebnost trdnih delcev:
SEMI STANDARD C1.8TD.9 Razred 0-2

Datum Stevilka

proizvodnje: Sarze:

Rok uporabe: 6 mesecev Neto: 1 kg

BELTRON je brezbarvna tekogina brez vonja.
Nevarnost poZara pri stiku z gorljivimi snovmi.

Povzrota opekline/izjede.
Hraniti na hladnem.

Polite dele telesa takoj spirajte z veliko koli¢ino vode.
Pri delu nositi primerno za&&itno obleko in za3&itna odala/&itnik.

NACIN IN POGOJI SKLADISCENJA: Beltron skiadis&ite v temnih, zraénin,
ognjevarnih in hladnih prostorih v originalni embalaZi proizvajalca.

SPECIFIKACIJA:

barva (APHA): 10 max.

vsebnost H,0,: 30,0—32,0 ut %
vsebnost prostih kisiin: 0,6 ueq/g max.
ostanek po uparevanju: 20 ppm max.
vsebnost klorida (Ci): 2 ppm max.
vsebnost sulfata (SO,): 5 ppm max.
vsebnost fosfata (PO,): 2 ppm max.
vsebnost tezkih kovin (kot Pb):

0,5 ppm max

vsebnost arzena in antimona

(kot As): 0,01 ppm max.

vsebnost aluminija (Al): 1 ppm max.
vsebnost barija (Ba): 1 ppm max.
vsebnost bora (B): 0,05 ppm max.
vsebnost kadmija (Cd): 1 ppm max.
vsebnost kalcija (Ca): 1 ppm max.
vsebnost kroma (Cr): 0,5 ppm max.

vsebnost kobalta (Co): 0,5 ppm max.
vsebnost bakra (Cu): 0,1 ppm max.
vsebnost galija (Ga): 0,5 ppm max.
vsebnost germanija (Ge): 1 ppm max.
vsebnost zlata (Au): 0,5 ppm max.
vsebnost Zeleza (Fe): 0,5 ppm max.
vsebnost litija (Li): 1 ppm max.
vsebnost magnezija (Mg): 1 ppm max.
vsebnost mangana (Mn): 1 ppm max.
vsebnost nikla (Ni): 0,1 ppm max.
vsebnost kalija (K): 1 ppm max.
vsebnost silicija (Si): 1 ppm max.
vsebnost srebra (Ag): 0,5 ppm max.
vsebnost natrija (Na): 1 ppm max.
vsebnost stroncija (Sr): 1 ppm max.
vsebnost kositra (Sn): 1 ppm max.
vsebnost cinka {(Zn): 1 ppm max.

STRUP - OTROV

belinka

tozd perkemija, ljubljana




Navodila avtorjem

Publikacija »Informacije MIDEM« je zainteresira-
na za prispevke domacih in inozemskih avtorjev
— 8e posebej ¢lanov MIDEM — s podro¢ja mikro-
elektronike, elektronskih sestavnih delov in ma-
terialov, ki jih lahko razvrstimo v naslednje ka-
tegorije: izvirni znanstveni ¢lanki, strokovni ¢lan-
ki, pregledni strokovni &lanki, mnenja in komen-
tarji, strokovne novosti, &lanki iz prakse, Clanki
in poroc¢ila iz delovnih organizacij, indtitutov in
fakultet, ¢lanki in poroé&ila o akcijah MIDEM,
¢lanki in porocila o dejavnostih ¢lanov MIDEM.
Sponzorji MIDEM lahko brezplaéno objavijo v
vsaki Stevilki publikacije po eno stran strokov-
nih informacij o svojih novih proizvodih, medtem
ko je prispevek za objavo strokovnih informacij
ostalih delovnih organizacij 40000 din za obiajno
A4 stran in 60000din za A4 stran, ki vsebuje &rno-
belo fotografijo!

Prispevek mora biti pripravijen tako:

a) Imena in priimki avtorjev brez titul

b) Naslov dela, ki ne sme biti dalj§i od 15 be-
sed in mora jasno izraZzati problematiko prispev-
ka

c) Uvod — formulacija problema

d) Jedro dela

e) ZakljuCek

f) Literatura

i) Ime in priimek avtorjev, vklju¢no s titulami in
naslovi njihovih delovnih organizacij

Rokopis naj bo jasno tipkan v razmaku 1,5 v
Sirini 12 cm (zaradi montaZze na A3 formatu in
pomanj8ave na A4 format) na A4 listih. Obseg
rokopisa naj praviloma ne bo vecji od 20 s stro-
jem pisanih listov A4, na katerih je Sirina tipka-
nja 12 cm.

Risbe je potrebno izdelati s tuSem na pavs pa-
pirju ali belem papirju. Vsaka risba, tabela ali fo-
tografija naj ima Stevilko in podnapis, ki oznacuje
njenc vsebino. Podnapisi za risbe, ki so Siroke
do 12 cm, naj bodo tipkani do $irine 12cm, za
risbe, ki so 8irSe, pa S8irina podnapisa ni ome-
jena. V tekstu je potrebno oznaciti mesto, kjer
jih je potrebno vstaviti. Risbe, tabele in fotogra-
fije ni potrebno lepiti med tekst, ampak jih je
potrebno loceno priloziti ¢lanku.

Delo je lahko pisano v kateremkoli jugosiovan-
skem jeziku, dela inozemskih avtorjev pa v an-
glesgini ali nems&d&ini.

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino objav-
lienega sestavka.

»Informacije MIDEM« izhajajo aprila, junija, sep-
tembra in decembra v tekoem letu.

Rokopise, prosimo, poSljite mesec dni pred izi-
dom Stevilke na:

Urednistvo »informacije MIDEM«

ElektrotehniSka zveza Slovenije

Titova 50

61000 LJUBLJANA

Rokopisov ne vraéamo.

Upute autorima

Pubiikacija »Informacije MIDEM« zainteresirana
je za priloge domacih i inozemskih autora, na-
rotito &lanova MIDEM. Priloge s podrucja mi-
kroelektronike, elektronickih sastavnih dijelova i
materijala mozemo razvrstati u sledece skupine:
izvorni znanstveni &lanci, struéni ¢&lanci, prikazi
struénih &lanaka i drugih struénih radova, mis-
lienja i komentari, novosti iz struke, Clanci i
obavijesti iz prakse, &lanci i obavijesti iz radnih
organizacija, instituta i fakulteta, Clanci i oba-
vijesti o akcijama MIDEM, ¢&lanci i obavijesti o
djelatnosti ¢lanova MIDEM.

Sponzori MIDEM mogu besplatno u svakome
broju publikacije objaviti po jednu stranu struc-
nih informacija o svojim novim proizvodima.
Ostale radne organizacije plaéaju za objavljiva-
nje sliénih informacija 40000din po jednoj obic-
noj A4 stranici i 60000din po A4 stranici sa crno-
bijelom fotografijom.

Prilozi trebaju biti pripremljeni kako slijedi:

a) Ime i prezime autora, bez titula

b) Naslov ne smije biti duzi od 15 rijeCi i mora
jasno ukazati na sadrzaj priloga

c) Uvod u kojemu se opisuje pristup problemu
d) Jezgro rada

e) Zakljucak

f) Koristena literatura

) Imena i prezimena autora s titulama i nazivi-
ma institucija u kojima su zaposleni.

Rukopis treba biti uredno tipkan na A4 formatu
u razmaku redova 1,5 i 8irini reda 12cm (zbog
montaze na A3 format i presnimavanja). U pra-
vilu, opseg rukopisa ne treba prelaziti 20 tipka-
nih stranica A4 formata s redovima Sirine 12 cm.

Crteze treba izraditi tuSem na pausu ili bijelom
papiru. Svaki crtez, tablica ili fotografija treba
imati naziv i broj. Za crteze do 12cm Sirine
naziv ne smije biti Siri od 12cm Za crteze vece
dirine nije ogranidena 8irina naziva. U tekstu je
potrebno oznaditi mjesto za crteze. CrteZe, tab-
lice i fotografije ne treba lijepiti u tekst, vec je
potrebno priloZiti ih ¢lanku odvojeno.

Rad moze biti pisan na bilo kojem od jugosla-
venskih jezika. Radovi inozemnih autora trebaju
biti na engleskom ili njemackom jeziku.

Autori odgovaraju u potpunosti za sadrZaj objav-
ljenog rada.

sInformacije MIDEM« izlaze u aprilu, junu, sep-
tembru i decembru tekuée godine.

Rukopise za slijedeéi broj 3aljite najmanje mje-
sec dana prije izlaska broja na:

Urednidtvo »Informacije MIDEM«
Elektrotehniska zveza Slovenije

Titova 50
61000 LJUBLJANA

Rukopise ne vra¢amo.




Sponzorji MIDEM
Sponzori MIDEM

GOSPODARSKA ZBORNICA — SPLOSNO ZDRUZENJE ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE, Ljubljana
RAZISKOVALNA SKUPNOST SITOVENIJE, Ljubljana

ISKRA — TOZD TOVARNA TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKQV, Przan
ISKRA — INDUSTRIJA KONDENZATORJEV, Semi¢

ISKRA — INDUSTRIJA BATERIJ ZMAJ, Ljubljana

ISKRA — DO MIKROELEKTRONIKA, Ljubljana

ISKRA — |IEZE TOZD POLPREVODNIKI, Trbovlje,

ISKRA — COMMERCE TOzZD ZASTOPANJE TUJIH FIRM, Ljubljana
RIZ — KOMEL OOUR TVORNICA POLUVODICA, Zagreb

SELK — TVORNICA SATOVA, Kutina

RIZ — KOMEL OOUR ELEMENT!I, Zagreb

ISKRA — ELEMENTI, Ljubljana

ELEKTRONIK — PROIZVODNJA ELEKTRICKIH UREDAJA, Zagreb
ISKRA — AVTOMATIKA, Ljubljana

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Ljubljana

ELEKTRONSKI FAKULTET, Ni$

RADE KONCAR — OOUR ELEKTROTEHNICKI INSTITUT, Zagreb
ISKRA — IEZE TOZD FERITI, Ljubljana

Ei — RO POLUPROVODNICI, Nis

ELEKTROTEHNICKI FAKULTET, Zagreb

ISKRA — CENTER ZA ELEKTROOPTIKO, Ljubljana

BIROSTROJ, Maribor

ISKRA — DELTA, Ljubljana

INSTITUT JOZEF STEFAN, Ljubljana

ISKRA — IEZE TOZD HIPOT, Sentjernej

BELINKA — TOZD PERKEMIJA, Ljubljana

GORENJE — DO PROCESNA OPREMA, Titovo Velenje

ISKRA — AVTOELEKTRIKA — TOZD ZARNICE, Ljubljana
TEHNISKA FAKULTETA, Maribor

INEX POTOVALNA AGENCIJA, Ljubljana

KEMIJSKI INSTITUT BORIS KIDRIC, Ljubljana

Publikacija Informacije MIDEM izhaja po ustanovitvi Strokovnega druStva za mikroelektroniko, elektronske
sestavne dele in materiale — MIDEM kot nova oblika publikacije Informacije SSOSD, ki jo je izdajal Zvezni
strokovni odbor za elektronske sestavne dele in materiale — SSOSD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od
avgusta 1969 do 6. oktobra 1977 in publikacije Informacije SSESD, ki jo je izdajala Strokovna sekcija za
elektronske sestavne dele, mikroelektroniko in materiale — SSESD pri Jugoslovanski zvezi za ETAN od

6. oktobra 1977 do 29. januarja 1986.

Publikacija Informacije MIDEM izlazi posle osnivanja Stru¢nog drudtva za mikroelektroniku, elektronske
sastavne delove i materijale — MIDEM kao nova forma publikacije Informacije SSOSD koju je izdavao Savezni
struéni odbor za elektronske sastavne delove i materijale — SSOSD kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od
augusta 1969 do 6. oktobra 1977 i publikacije Informacije SSESD koju je izdavala Stru¢na sekcija za elektronske
sastavne delove, mikroelektroniku i materijale kod Jugoslavenskog saveza za ETAN od 6. oktobra 1977 do

29. januara 1986.




